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Resolver cada problema en hojas separadas. 
Duración de la prueba: 3 horas. 
La prueba es sin material. 
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.  
 
Problema 1: (37 puntos) 
 

El circuito de la figura es un amplificador integrado tipo Folded-Cascode. Para el mismo se 
pide calcular: 

a) Ganancia a bajas frecuencias vo/(v2-v1) 
b) Slew Rate 
c) Producto Ganancia por Ancho de Banda 
d) Output Swing 

 
Datos: 

• VDD = -VSS = 2.5V, IBIAS=50µA, CL=5pF, VBIAS=1.85V 

• Vtn = |Vtp| = 0.8V, n=1.4, µnCox=125µA/V2, µpCox=60µA/V2  

• VAn=12.5V/µm, VAp=25V/µm 

• W1=W2=15 µm, W5=2*W6=26 µm 

• W3=W4=W3C=W4C=170 µm 

• W7=W8=W7C=W8C=2*W9=78 µm 

• L=1 µm para todos los transistores 
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Problema 2: (37 puntos) 
 
Se considera el circuito de la figura. RF es una resistencia arbitrariamente grande que 
permite polarizar el gate del transistor Mn. CC es un condensador de desacople. La 
inductancia L1 vale 1 µH. 
Los transistores Mp y Mn son tales Vtn = |Vtp| = 0.4 V, nn = np = 1, µnCoxWn/Ln = 
µpCoxWp/Lp = 8 mA/V2 y puede despreciarse su conductancia de salida, a menos que se 
indique lo contrario. 
 

a) ¿Cuánto debe valer VBIAS para que la corriente de drain de Mp sea 1 mA? 

b) ¿Cuánto vale la tensión de gate de Mn? 

c) Calcular la frecuencia y condición de oscilación en función de los parámetros del 

problema. Para esta parte considere que los transistores tienen una conductancia de 

salida de 0.5 mS. 

d) Calcular las capacidades C1 y C2 para que la frecuencia de oscilación sea 30 MHz. 

e) Calcular la capacidad de desacople CC para que el circuito funcione correctamente.  

 
  

Mn

Mp

1.8V

Rf

L1

C1

C2

Cc

VBIAS



Electrónica Avanzada 2          Examen – 22/02/2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 
IIE, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República  

Pregunta: (26 puntos) 
 
Las figuras debajo muestran dos posibles implementaciones de espejos de corriente 
utilizando transistores bipolares. Compare ambas en términos del error en la copia de 

corriente ∈=
𝐼𝑂𝑈𝑇

𝐼𝐼𝑁
− 1 y la resistencia de salida.  
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